Princip C¢innosti tranzistoru se zabudovanym kanadlem

Princip Cinnosti tranzistoru MOSFET se zabudovanym kanalem N vysvétlime s vyuzitim obr. 242.

Vysvétleni tranzistoru s indukovanym kanalem P by bylo obdobné.

V tomto pripadé je v materialu polovodice P pod elektrodou G rovnou vytvoren vodivy kanal N
(viz obr. 242). Ten je vytvoren z bézného materidlu polovodice typu N, tj. nedotovaného, z jakého
jsou vyrobeny Casti spojené s elektrodami S a D. Aniz bychom pfilozili napéti mezi elektrody S a G, je
tento kanal jiz mirné otevren. Mize jim tedy prochazet pomérné maly elektricky proud.
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Obr. 242

Zapojime-li tranzistor podle obr. 243, bude se vytvoreny kanal N rozsSifovat a elektricky proud,
ktery jim potece, se bude zvySovat. Do jiZ zabudovaného vodivostniho kanalu budou pfitahovany
dalsi elektrony, coz zvysi vodivost kanalu. Tranzistor tedy pracuje v rezimu obohaceni.

Pokud pripojime elektrody S a G tranzistoru ke zdroji napéti opacné (viz obr. 244), zabudovany
vodivostni kanal se bude zaskrcovat a elektricky proud jim tekouci se bude zmensovat. Od elektrody
G budou elektrony naopak odpuzovany, takze odpor kandalu poroste. Proto se bude zmenSovat
i elektricky proud, ktery jim mdze téct. Tranzistor tak pracuje v rezimu ochuzeni.
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Vystupni voltampérova charakteristika zlstane stejnad jako u tranzistoru s indukovanym
kanalem, jen se posunou hodnoty napéti L. zobrazené v grafu. Prlraz bude symbolizovat krivka
oznacCend jako L. =0V, ostatni hodnoty tohoto napéti pak budou pro jednotlivé kfivky vystupni
voltampérové charakteristiky zacinat od 1 V. Strmost zobrazenych vystupnich charakteristik bude



veétsi (ve srovnani s tranzistorem s indukovanym kanalem), coz znamena, Ze tento typ tranzistorl
dosahuje vyssiho zesileni.
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